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一、背景說明

半導體產業是支撐全球數位經濟發展的基石，持續維持

臺灣半導體產業關鍵領先地位，儲備半導體製程產業用地，

打造半導體研發與製造樞紐，更成為完善南臺灣科技廊帶基

礎之關鍵策略。爰此，行政院規劃建立南臺灣半導體「S」廊

帶，連結南科半導體製造聚落、高雄半導體材料及石化聚落

與亞洲新灣區，透過軟硬整合強化我國半導體競爭優勢及南

臺灣區域經濟韌性。

行政院蘇院長 110 年 4 月 15 日聽取科技會報辦公室「美

中科技戰下臺灣半導體前瞻科研及人才布局」報告後指示，

半導體產業不僅是臺灣的護國神山，也是支撐全球數位經濟

發展的基石，請國家科學及技術委員會(前為科技部，以下簡

稱國科會)持續支持半導體產業發展需求，經濟部協助地方產

業升級，因應國際變局，布局中、長程發展，強化未來競爭

力。為臺灣半導體產業整體發展及半導體大廠用地需求時程

緊迫，行政院自 110 年 11 月 5 日至 111 年 10 月 27 日召開 6

次「研商科學園區籌設相關事宜-楠梓產業園區籌設作業」會

議，整合協調半導體大廠布局相關籌設事宜，由高雄市政府

先行啟動於高雄煉油廠區依《產業創新條例》報編設置楠梓

產業園區 29.83 公頃，完成環境影響評估、都市計畫變更、

土壤及地下水污染整治等作業，並解決用水(含再生水)、用

電、污水處理、空污抵減等事項，再由南部科學園區管理局

(以下簡稱南科管理局)接續辦理高雄煉油廠全區籌設為科學

園區。另 111 年 8 月 18 日行政院第 3816 次會議就「鞏固全

球半導體產業韌性-臺灣競爭優勢與策略」報告案准予備查，

積極支持我國半導體產業發展，推動臺灣成為「半導體先進

製程中心」，以完備半導體產業生態系。
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南部科學園區所轄臺南園區及高雄園區於 111 年 11 月

底整體土地出租率已達 99.14%。行政院雖已核定設置高雄第

二園區(橋頭園區)及臺南園區三期擴建、新設屏東及嘉義科

學園區，但其規劃資源供應等條件無法滿足半導體製程設廠

需求。爰擬具「南部科學園區擴建高雄第三園區(楠梓園區)

籌設計畫」報核，後續行政院 112 年 7 月 14 日院臺科字第

1121028131 號函核定。

二、選擇方案及替代方案之分析及評估

經財務評估結果顯示，本計畫依民間參與可行性評估計

畫淨現值為-183.58 億元，於投資年期無法回收，對民間廠

商而言財務效益不高，民間參與投資誘因不足，不具民間經

營投資可行性。

高雄第三園區(楠梓園區)係為鞏固我國半導體產業競爭

優勢，儲備半導體製程建廠用地，並新建研發新創大樓，提

供半導體供應鏈及其他新興科技產業(如軟體服務、AIoT、5G、

綠能）之廠商進駐，結合南科既有高科技產業聚落，建構專

業積體電路製造及相關產業鏈服務，以硬扶軟鏈結亞洲新灣

區的數位創新、生活機能及硬體建設，發揮虛實整合優勢，

驅動高雄產業基盤轉型，成為科技產業新矽谷，建議仍以中

央政府編列附屬單位預算(科學園區管理局作業基金)支應開

發成本方式設置園區。故本計畫無民間參與開發之替選方案

可供選擇。

三、財源籌措及資金運用說明

以科學園區管理局作業基金編列預算方式辦理，考量園

區分階段開發時程，以及廠商同步進駐對公共建設、設備之

立即性需求，預計於 112 年至 114 年辦理實質計畫及工程規

劃設計工作，各工程項目預計於 114 年起，依據工程施作期
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程於各年度編列建設費用之支出成本，園區分年預算暫以

113 年至 122 年先行估算。分年預算如下：
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